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シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC4468とコンプリメンタリ) 用途：オーディオ、一般用
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■絶対最大定格 ■電気的特性
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■代表的スイッチング特性（エミッタ接地）
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※ランク　O(50～100), P(70～140), Y(90～180)


